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3.1 iGp12-592F fA¥

3.1.1 &# ADC

(1) 50 Qz=E#BAS, £390 mV 7 /LA —)b SMA-f

(2) Zrfigne 12 bit

(3) #lk 1.3 GHz

(4) AJ1% 50Q#&ulils, BIEND /A X0 2LSBrms LLF THDH Z &,

B) HEBIH AN ENTZF09MHz D7 vy 712K 0S5,

®) TV

O  HEEROEIR offfon °7 v v 7 F 5 OBRKENIK S TIC—EDORMBR TH H Z &,
@ BTV EAIT1F10ps HALT 1.96 ns £ CTHEERETH DL Z &,

3.1.2 =& DAC )
(1) 50 QZE®EH ), =400 mV 7 /LA —/L SMA-f
(2) sfiEne 12 bit
(3) 2 BV /LT Y KEI(10%-90%): 350 ps
@ Whrav7
O OB offon 7 1 v 7{E 5 DB 72 SITE S I —EDRFIRR TH D
&,
@ 10 ps HNLT1.96ns T THEMETHD Z &,
@ 1.96ns BALTH92 71y 7 ETRIEAHETHD Z &,

3.1.3 ANruvvriEs



(1) ¥k 508.76 MHz +=1 MHz XiZ#nbl
(2) E5 11 -9dBm ~ +9 dBm

3.1.4 One-turn 5
(1) JEsER 859.392 kHz
(2) EHLVULNIM KO LVTTL (HMEEOBIENERATRETH DL Z & (50 Q).
(38) RF /™7 MHLOEIEN 0~591 £ THIFETH D Z &,
(4) 10 ps HNL CIEEAEE)Y 1.96 ns F CHIEEAMRETHDH Z &,

3.1.5 Trigger / Fiducial
(1) FRAJ] £33V
Q) frEe—Fr = 50 Q
(3) B E#iA +3V

3.1.6 Digital I/O
LVTTL, 32 bit D% £y PN AN INTEIRATRETH D Z &,

3.1.7 {&3# ADC AJJ
(1) 8ch, 14 bit, =1.5V (50 Q)

3.1.8 f&i#E DAC 7
(1) 8ch, 12 bit, =2.048V

3.1.9 FIR 7 4% (RNUFTE)

(1) 592 8D RF v kT EITMSE L7z FIR 7 4 VX MLERZATH Z &,

Q) T—=HDONRUFT R AT oneturn E 52D ¥ 75352 &,

(B) NUFTLIZT 4 — KXy 7 HID onloff HIEHINARETH D Z &,

(4) 2 FEEEO FIR fR5ERE L, TN TRONE N U B & U TIVZ A D)0 Bz ]
BThdI &,

B) TUFNTA & LENPD 128fFFE T2 OREIFTTEHARETH DL Z &,

6) FAREOT —4 % 1~32 Z— BB W THRBEARETH H Z L,

(7 MBI ELHEZITHHE, N F T LR CHDBHER S NS Z &,

3.1.10 FIR 7 4 v % (HE71B%)
(1) B2 fHD R F Z L2 FIR 28 Hit% . DAC H /134 % RiIC 3tap @ FIR 7 (/L X AL %
11952 &,
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ADC AJ17%»% DAC 1 & THRADEIET 400 ns LLF THDH Z &,

ADC AR O'DAC O3 af L T D Z E 2 RATFRETH D Z &,

Wi 9 % Numerical Controlled Oscillator (NCOIZ XV . [EEREEOELHE . E¥HE
f gl IERRIE ., ISR TH D Z L, o, T 564580 RF N7 > M EA{EE
WEIRAEETH D Z &

NCO I & BRHREE 5 & it S Aviz N o FHRB) O I B GFHRALEE I RE T 5 =
&

NCO A H L > FIRB OGRS —EIZ 725 L 512, PLL R A%, PLL O
INGA—=BE YT IVHEA LIEEARETHDL I &,

SRR U TTATNZ LD, 74— Ry 7 HiJ1% off L, NCOEEHAFRETH D Z
&

SMNER N U T ATIRE, DRI D RN FOEFEET 2L AT 5 2 &, RRiisk
Bl 12MH o 7 UTENLL ETH D Z &,

HE& DR — FOWRE, NEHEEENSEHRTETHD Z L,

3.1.12 il
EPICS R TOT—X DOV B BA[fETH D Z &,
EPICS (2 X 2% B OfliEA AT hE7e GUI 2845 2 &,
Dimtel #tfl> 7w > b R, Ny 7= REE FBE-509LT & @5 T, #l#EA[§E T
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3.1.13 Z DAl

EANES

TR

EIA B 19 14 > F 7 v 7 xtiam S 2U, BATX : 500 mPL T

MR OIRENE TR LWL D | BEM 2o 7oilea s 325 2 &
BRI A E R ERE L 52 RV EOMET D 2 L,

3.1.14 EJR

AC100 V/AC200V, 50 Hz/60 Hz, A1 v F CEIRAFERZ &,
H#E7ES) 300 W LL T

B /1R A B

5C~40CHE I NN—FT5HZ &,
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	(1) 50 Ω差動入力、±390 mVフルスケール、SMA-f
	(2) 分解能 12 bit
	(3) 帯域 1.3 GHz
	(4) 入力を50Ω終端時、観測されるノイズが2LSB rms以下であること。
	(5) 外部から入力された509 MHzのクロックによりサンプルする。
	(6) サンプリングタイミング
	① 機器の電源off/onやクロック信号の瞬断に依らずに一定の時間関係であること。
	② サンプリングタイミングは10 ps単位で1.96 nsまで調整可能であること。
	3.1.2 高速DAC出力

	(1) 50 Ω差動出力、±400 mVフルスケール、SMA-f
	(2) 分解能 12 bit
	(3) 立上り/立下り時間(10%-90%): 350 ps
	(4) 出力タイミング
	① 機器の電源off/onやクロック信号の瞬断などに依らずに一定の時間関係であること。
	② 10 ps単位で1.96 nsまで調整可能であること。
	③ 1.96 ns単位で592クロックまで遅延可能であること。
	3.1.3 入力クロック信号

	(1) 周波数  508.76 MHz ±1 MHz又はそれ以上
	(2) 信号レベル -9 dBm ~ +9 dBm
	3.1.4 One-turn信号
	(1) 周波数  859.392 kHz
	(2) 信号レベル NIM及びLVTTLは任意の閾値が選択可能であること（50 Ω）。
	(3) RFバケット単位の遅延が0~591まで可能であること。
	(4) 10 ps単位で遅延量が1.96 nsまで調整可能であること。
	3.1.5 Trigger / Fiducial
	(1) 最大入力 ±3.3 V
	(2) インピーダンス 50 Ω
	(3) 閾値設定範囲 ±3 V
	3.1.6 Digital I/O
	LVTTL, 32 bitの各ビットが入力/出力に選択可能であること。
	3.1.7  低速ADC入力
	(1) 8 ch, 14 bit, ±1.5 V (50 Ω)
	3.1.8 低速DAC出力
	(1) 8 ch, 12 bit, ±2.048 V
	3.1.9   FIRフィルタ（バンチごと）
	(1) 592個のRFバケットごとに独立したFIRフィルタ処理を行うこと。
	(2) データのバンチアドレスはone-turn信号によりタグ付けすること。
	(3) バンチごとにフィードバック出力のon/off制御が可能であること。
	(4) 2種類のFIR係数を設定し、外部トリガ及び内部トリガをリアルタイムに切り替え可能であること。
	(5) デジタルゲインを1倍から128倍まで2のべき乗で変更可能であること。
	(6) 周回毎のデータを1～32ターン間引いて処理可能であること。
	(7) 間引き処理を行う場合、バンチごとに同じ出力が継続されること。
	3.1.10 FIRフィルタ（出力段）
	(1) 592個のバンチごとにFIRを合成後、DAC出力する前に3 tapのFIRフィルタ処理を行うこと。
	3.1.11 機能
	(1) ADC入力からDAC出力まで最短の遅延で400 ns以下であること。
	(2) ADC入力及びDAC出力が飽和していることを検知可能であること。
	(3) 内蔵するNumerical Controlled Oscillator ( NCO )により、固定周波数正弦波、周波数掃引正弦波、矩形波が出力可能であること。また、出力する対象のRFバケットを任意に選択可能であること。
	(4) NCO出力による励起信号と励起されたバンチ振動の応答関数が計算処理可能であること。
	(5) NCO周波数とバンチ振動の位相関係が一定になるように、PLL回路を備え、PLLのパラメータをリアルタイムに変更可能であること。
	(6) 外部トリガ入力により、フィードバック出力をoffし、NCO信号が出力可能であること。
	(7) 外部トリガ入力時、その前後の全バンチの信号を記録する機能を有すること。最大記録長は12Mサンプル又はそれ以上であること。
	(8) 自身のボードの温度、内部制御電圧が監視可能であること。
	3.1.12 制御
	EPICS経由でのデータのやり取りが可能であること。
	EPICSによる各項目の制御が可能なGUIを添付すること。
	3.1.13 その他
	外径・形状
	EIA規格19インチラック対応高さ2U、奥行き：500㎜以下

	輸送時の振動等で破損しないよう、緩衝材を使った梱包とすること。
	3.1.14 電源
	AC100 V/AC200 V, 50 Hz/60 Hz、スイッチで選択可能なこと。
	消費電力 300 W以下

	動作温度範囲
	5℃〜40℃をカバーすること。


